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Аннотация 

Целью работы являлась подготовка стенда для измерения фотовыхода 

тонкой пленки сцинтилляционного кристалла CsI(Tl). Была собрана 

экспериментальная установка, состоящая из PIN-фотодиода, 

зарядочувствительного предусилителя, усилителя-формирователя 

осциллографа, проведены измерения шумов в электронном тракте в 

зависимости от ёмкости на входе предусилителя и времени формировки 

усилителя-формирователя, на основе чего были подобраны оптимальные для 

проведения эксперимента параметры установки. Далее была проведена 

калибровка измеряемого сигнала. В результате на измерении фотовыхода 

кристалла CsI(Tl) была продемонстрирована работоспобоность 

разработанного стенда. 
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